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【はじめに】自発光、高輝度、低電圧駆動、高コントラスト、広色表現範囲、低フリッカ

などの優れた特性から有機 EL素子が研究開発されている。これまで我々は、絶縁ポリマー

上に発光材料を IJP した自己整合バンク形成有機 EL 素子を報告してきた 1)。発光色制御法

として色変換を用いた自己整合 IJP も報告してきた 2)。本研究では、低分子系有機材料の全

面発光と自己整合 IJP 法を組合せた有機 ELにより、発光色制御を検討したので報告する。 

【実験方法】 ITOガラス基板上に正孔注入層PEDOTをスピンコート成膜し、大気中 200℃、

5 minベークした。次に、正孔注入材料-NPD、ホスト材料 CBP、赤色りん光材料 btp2Ir(acac)

の混合材料を成膜し、その後ホスト材料 CBP、青色りん光材料 FIrpicの混合インクで IJPを

行った。最後に、電子輸送層 BCP、Alq3、陰極 LiF/ Alを真空蒸着した。素子構造は、ITO (160 

nm)/ PEDOT (50 nm)/ Spincoat (60 nm)←Ink/ BCP (15 nm)/ Alq3 (10 nm)/ LiF (0.8 nm)/ Al (70 

nm)である。特性は、発光スペクトルと電圧-電流密度、電流密度-輝度特性を評価した。 

【結果】図 1に発光スペクトル、図 2に色度座標を示す。電圧を増加させると徐々に IJP 部

の青色発光が確認された。色度座標上でも徐々に白色に近づくことが確認された。図 3 に

発光写真を示す。サテライト、ダークスポットが残るが、周辺部とのドット色が異なる発

光が確認された。電圧 11 V 時で、電流密度 319 mA/cm
2、輝度 643 cd/m

2が得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 発光スペクトル           図 2 色度座標            図 3 発光写真 
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